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Capitolo Argomento Paragrafi Note
1.1 cenni
1 Introduzione all’elettronica | 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7,
1.8,1.9
: , 2.1,2.2,2.3,2.4,25, 2.6,
2 Elettronica dello stato solido 27.2.8 2.9.2.10
3.1,3.2,3.3,34, 35, 3.6,
3 Diodi a stato solido e circuiti a 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12,
diodi 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.17,3.18
4 Transistori a effetto di campo 41,42, 4'3’94'4’ 46,48, Escluso 4.2.9
De_scrizione generale del _
5 Transistori bipolari a giunzione funéc')?p:r:?: ng;gt?;?sig;o 4 cenni (cfr. slides)
d’'uscita. Effetto Early.
6 Sistemi analogici 6.1 cenni
g 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
7 Amplificatori operazionali ideal 7.1,7.2, 785, 7.6
8 Caratteristiche e limitazioni | g 1 g, g3 g4 85, 88
degli amplificatori operazionali
o M;’r‘:]e'l'i'ﬁigz'f;r?éoliii%?g'f €1 91,92,93,94,98 | *soloMosfet)
pificazio ©- 9.10, 9.11, 9.12 Escluso 9.8.4
amplificatori invertenti (*)
Amplificatori a singolo
10 transistore e multistadio 10.14, 10'1%’ 510'3’ 10.4, *(solo Mosfet)
o " :
accoppiati in ac (*)
Amplificatori differenziali e 11.1,11.2,11.4,11.6 Tratta'z.lone
11 semplificata

generatori di corrente (*)

(fino a 11.6.8)

*(solo Mosfet)




